Az a) dbra egy tranzisztor rajzjelét mutatja. Az emitteren (F) levd nyil mutatja az tn. technikai aramiranyt
(az elektronok haladasi irdnya ezzel épp ellentétes), és ez az irany meghatarozza a bazis (B) és a kollektor (C)
kivezetések aramiranyat is. Igy esetiinkben (npn tranzisztor) az elektronok a bazis és a kollektor kivezetéseken kifelé,
az emitter kivezetésen befelé haladnak. A tranzisztort az tn. dramerGsitési tényezovel jellemezhetjiik: 8 = Io/Ip,
amely jo kozelitéssel fliggetlen az dramerSsségektsl (I¢ a kollektoraram, Ip a bazisaram). A bazis és az emitter kozotti
fesziiltség szilicium tranzisztorokra kozelitSleg allando: Uy = 0,7 V. Szamitsuk ki a b) abra szerinti kapcsolasban a
tranzisztor kivezetésein folyd aramokat és az egyes kivezetések kozotti fesziiltségeket! Adatok: 5 = 200, R = 50 k€,
Re =200 Q, a telepfesziiltség Ur =6 V.




